
СРС 6. Полупроводниковые запоминающие устройства. Назначение, 

основные параметры, классификация запоминающих устройств. 

 

Цель занятия: Анализ параметров запоминающих устройств различного 

типа. Закрепление и углубление знаний о полупроводниковых 

запоминающих устройствах, их назначении, основных параметрах, 

классификации. 

 

 

Содержание задания: 

1. Подготовить доклады о инновационных разработках запоминающих 

устройств. 

2. Провести сравнительный анализ ОЗУ статического и динамического 

типа. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы по данной теме. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Иерархическая структура памяти ЭВМ. Уровни памяти ЭВМ.  

2. Важнейшие параметры ЗУ. Классификация ЗУ. 

3. Основные структуры ЗУ. 

4. Структура и принцип работы КЭШ-памяти.  

5. Элементная база ПЗУ. ROM(M), PROM, EPROM, EEPROM (E2PROM).  

6. Флеш-память.  

7. Элементная база статических ОЗУ.  

8. Элементная база динамических ОЗУ. 
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